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摘要：使用大规模天线阵列的近场通信是6G通信中的热门研究课题之一。可重

构智能表面（RIS）是一种经济有效的近场电磁调制方法。本文提出一种2比特

双极化RIS，具有低成本、低功耗、高精度和极化分集的优点。每一个单元由一

个缝隙耦合贴片、两个SP4T开关和两组微带延时线组成。通过一个SP4T开关控

制四条延时线的通断，实现了2比特的相位分布。通过放置两个正交缝隙实现了

双极化设计。本文采用15×15的原型机在3.6 GHz频段进行了性能验证，可以实

现±60°范围的波束扫描，水平极化和垂直极化的最大口径效率分别是40.1%和

38.3%。本设计中RIS原型机的总功耗在100 mW左右，在6G近场通信中是很有

吸引力的设计方案。 
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